ul. Zwolenska 43/43A, 04-761 Warszawa
‘ tel.: 22 615-64-31, 615-73-75, fax: 22 615-73-75
info@semicon.com.pl www.semicon.com.pl

SEMICON <. 700 NIP: 526 03 03 208  KRS: 0000068554
P R S T

Szklane soczewki do ogniskowania swiatta emitowanego
przez diody laserowe

Odpowiednie skolimowanie i zogniskowanie Swiatta jest warunkiem niezbednym przy
konstrukcji kazdego modutu laserowego. Aby uzyska¢ wymagany ksztatt wigzki laserowej, nalezy do
diody dobra¢ odpowiednio dopasowany zespot optyczny. Sama dioda laserowa emituje Swiatto
rozproszone, podczas gdy wiekszo$¢ zastosowan wymaga wigzek skupionych.

Zazwyczaj wigzka swiatta z diody laserowej formowana jest za pomocg dwdch soczewek —
jedna soczewka kolimuje wigzke, druga soczewka skupia wigzke w okreslonej odlegtosci od Zrddta.
Czesto spotykane sg rowniez rozwigzania, w ktérych pojedyncza soczewka spetnia obydwie funkcje —
kolimacje i ogniskowanie. W obu przypadkach wiekszos¢ diod laserowych wymaga zastosowania
soczewek o duzych aperturach numerycznych (NA). Pozwala to wykorzysta¢ jak najwiekszg czes¢
Swiatta diody laserowej, ktéra emituje promieniowanie o szerokim kacie rozbieznosci.

Obiektywy wieloelementowe

Optymalng wydajnos¢ obiektywdw uzyskuje sie poprzez zastosowanie kilkuelementowych
zespotdw optycznych. Z reguty wykorzystanie trzy- lub czteroelementowych obiektywow sferycznych
pozwala osiggngé wydajnosc praktycznie nieosiggalng przy soczewkach jednoelementowych.

Aby ograniczy¢ do minimum wptyw dyfrakcji, formowanie wigzki nalezy rozpocza¢ od
kolimacji Swiatta za pomocg obiektywu wieloelementowego z opisywanej serii. Wszystkie obiektywy
tej serii sg komputerowo optymalizowane, aby zminimalizowa¢ aberracje oraz zmaksymalizowa¢é
wydajnos¢ oraz transmisje $wiatta w szerokim zakresie dtugosci fal. Obiektywy te mogg by¢ uzywane
w potgczeniu z wiekszoscig diod laserowych swiatta widzialnego i podczerwonego (bliska
podczerwien).

Obiektywy znajdujg zastosowanie w wielu produktach, takich jak:
* - systemy pozycjonujace
e -urzadzenia do pomiaru odlegtosci
e -enkodery liniowe i kgtowe
e - systemy komunikacji laserowej w otwartej przestrzeni (free-space)
e - czytniki kodow kreskowych
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Dostepne sg trzy modele obiektywdéw wieloelementowych serii 336:

A 660/ @ 6,4mm oraz B 785 / @ 6,4Amm: Obiektyw czteroelementowy ogdlnego przeznaczenia o
matych wymiarach, kompatybilny zaréwno z diodami laserowymi o obudowach @5,6mm i 39,0mm.
Wzglednie duza apertura numeryczna (NA) wynoszaca 0,48 pozwala zebra¢ duzg czesc¢
promieniowania z wiekszosci dostepnych na rynku diod laserowych — typowa wartos$¢ efektywnosci
zbierania zawiera sie w zakresie od 91% do 95%. Obiektyw dostepny w dwdch wersjach powtoki

antyrefleksyjnej MgF2:

e A660/@6,4mm - model przeznaczony dla diod laserowych swiatta widzialnego (od 633nm

do 750nm)

 B785/@6,4mm - model przeznaczony dla diod laserowych podczerwonych (od 750nm do

980nm)

C 780 / @ 10mm: Obiektyw bardzo wysokiej jakosci przeznaczony do zastosowania w bardziej
wymagajacych aplikacjach, gdzie zapewnienie matych aberracji czota falowego jest warunkiem
krytycznym. Obiektywy te posiadajg dtuzszg ogniskowg oraz wiekszg aperture obiektywu (CA), co

zapewnia wiekszg $rednice oraz mniejszg rozbieznos¢ skolimowane] wigzki.

Specyfikacja techniczna:

Numer obiektywu A 660/ @ 6,4mm B785/ @ 6,4mm C780/ @ 10mm
Dostepnos¢ magazyn tylko na zamdwienie
Optymalna’(’rob.ocza) 660nm 785nm 780nm
dtugosc fali
Ogniskowa 4,476mm 4,516mm 7,003mm
Odlegtos¢ od Zrédta 2,17mm 2,20mm 2,0mm
Apertura numeryczna 0,476 0,476 0,389
(NA)
Apertura obiektywu 4,30mm 4,30mm 5,45mm
(CA)
Fi# 1,04 1,05 1,28
Transmisja >93% >93% >95%
Materiat obudowy Aluminium anodowane na czarno
Wymiary obudowy
(érednica x dlugosd) @6,4mm x 6,3mm @6,4mm x 6,3mm @10mm x 10mm

UWAGA: W powyzszej specyfikacji technicznej dtugosc ogniskowej obliczana jest z uzyciem wartosci optymalnej dtugosci
fali. Nie oznacza to jednak, ze obiektywy te nie mogg by¢ uzywane w innym zakresie dtugosci fal. Wszystkie obiektywy z
powyzsze] tabeli mogg by¢ uzywane zaréwno w zakresie bliskiej podczerwieni, jak i w pasmie widzialnym. Przeznaczone s3
do pracy z diodami laserowymi emitujgcymi promieniowanie w zakresie od 635nm do 850nm.
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Rysunki techniczne:
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